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摘要(译)

本发明公开了一种硅基OLED显示像素的制备方法，包括像素背板工艺和
有机发光层工艺，其中所述像素背板工艺包括：(1)对基片进行金属电极
层镀膜；(2)涂光刻胶；(3)曝光；(4)显影；(5)刻蚀；(6)清洗；(7)真空退
火；所述有机发光层工艺包括：(8)有机遮罩对位校准；(9)三次有机蒸
镀；(10)ITO镀膜；(11)阻隔层镀膜。在每次蒸镀有机发光像素单元前均
进行有机遮罩对位校准，避免了不同像素单元间镀膜窜扰，有机遮罩在z
方向上与像素电极间留有空隙，防止了对像素电极或对已蒸镀的像素单
元造成污染。同时由于制得的有机发光像素单元尺寸和定位精确，三种
颜色的混色比优异，使得图像颜色正常、不失真。
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